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(57) Abstract: The invention relates to a light source comprising a
number of semiconductor components, wherein a semiconductor
component has a number of light-emitting diodes, wherein the diodes
are arranged in a predetermined grid in at least one column on the
semiconductor component, wherein a control circuit for controlling the
individual diodes is arranged on the semiconductor component. The
invention also relates to a semiconductor component which has a
number of light-emitting diodes, wherein the diodes are arranged in a
predetermined grid in at least one column on the semiconductor
component, wherein a control circuit for controlling the individual
diodes is arranged on the semiconductor component, wherein the
control circuit is designed to control the diodes individually.

(57) Zusammenfassung: Die Frfindung betritft eine Lichtquelle mit
mehreren Halbleiterkomponenten, wobei eine Halbleiterkomponente
mehrere Licht emittierende Dioden aufweist, wobei die Dioden in
einem vorgegebenen Raster in wenigstens einer Spalte auf der
Halbleiterkomponente angeordnet sind, wobei eine Steuerschaltung fiir
eine Ansteuerung der einzelnen Dioden auf der Halbleiterkomponente
angeordnet ist. Zudem betriftt die Erfindung eine Halbleiterkomponente
mit mehreren Licht emittierende Dioden, wobei die Dioden in einem
vorgegebenen Raster in wenigstens einer Spalte auf der
Halbleiterkomponente angeordnet sind, wobei eine Steuerschaltung fiir
eine Ansteuerung der einzelnen Dioden auf der Halbleiterkomponente
angeordnet ist, wobei die Steuerschaltung ausgebildet ist, die Dioden
einzeln anzusteuern.
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LICHTQUELLE MIT MEHREREN HALBLEITERKOMPONENTEN

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle mit mehreren
lichtemittierenden Halbleiterkomponenten gemaB Patentanspruch
1 und eine lichtemittierende Halbleiterkomponente gemal

Patentanspruch 15.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2015 107 739.6, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Aus DE 10 2013 104 046 Al ist eine optische Anordnung und ein
Anzeigegerat bekannt. Die optische Anordnung umfasst eine
Vielzahl von lichtemittierenden Chips auf einem Tra&ger. Dabei
umfassen erste lichtemittierende Chips jeweils Pixel einer
ersten Gruppe und zweite lichtemittierende Chips jeweils
Pixel einer zweiten Gruppe. Jeweils einer der ersten und
einer der zweiten lichtemittierenden Chips sind in ersten
Einheitszellen fladchig auf dem Tradger angeordnet. Ferner ist
ein optisches Element vorgesehen, welches in Abstrahlrichtung
den lichtemittierenden Chips nachgeordnet ist. Das optische
Element ist dazu eingerichtet, von den Pixeln der ersten und
der zweiten Gruppe emittiertes Licht derart zu fihren, dass
Licht der ersten Pixel der ersten Gruppe und Licht der
zwelten Pixel der zweiten Gruppe in zweite Einheitszellen in
einer Auskoppelebene derart umverteilt wird, dass die zweiten
Einheitszellen jeweils eine Flache aufweisen, die geringer
ist als die Flache je einer der ersten Einheitszellen.
Hierbei ist jeder Pixel in der Auskoppelebene durch
Aktivierung des korrespondierenden Pixels der

lichtemittierenden Chips individuell ansprechbar.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine vereinfachte
elektronische Ansteuerung einer Lichtquelle mit individuell
ansteuerbaren Lichtpunkten, bestehend aus mehreren

lichtemittierenden Halbleiterkomponenten, und eine
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verbesserte lichtemittierende Halbleiterkomponente

bereitzustellen.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Lichtquelle gemal
Patentanspruch 1 und die lichtemittierende
Halbleiterkomponente gemal Patentanspruch 15 geldst. Weitere
Ausbildungsformen der Lichtquelle sind in den abhangigen

Ansprichen angegeben.

Ein Vorteil der beschriebenen Lichtguelle besteht darin, dass
auf kostenglnstige Weise eine Lichtquelle mit verbesserten
Lichteigenschaften insbesondere flir eine pixelweise

Ansteuerung bereitgestellt wird.

In einer Ausfihrungsform sind die Dioden in einem
vorgegebenen Raster in Spalten auf oder in der
Halbleiterkomponente in der Weise angeordnet, dass
benachbarte Dioden den gleichen Abstand aufweisen, wobei
mehrere Halbleiterkomponenten in der Weise angeordnet sind,
dass die Dioden von benachbarten Halbleiterkomponenten den
gleichen Abstand wie benachbarte Dioden einer
Halbleiterkomponente aufweisen. Dadurch wird eine Homogenitat

des Lichtstrahls der Lichtquelle verbessert.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist jede
Halbleiterkomponente unabhangig von der Anzahl der Dioden
lediglich vier elektrische Kontakte auf, wobei ein erster
Kontakt fir die Masse, ein zweiter Kontakt fir eine
Spannungsversorgung, ein dritter Kontakt fir einen
Signaleingang und ein vierter Kontakt fir einen Signalausgang
vorgesehen sind. Damit wird eine einfache Struktur der
Halbleiterkomponente bereitgestellt, mit dem eine elektrische
Versorgung der Steuerschaltung und der lichtemittierenden

Dioden gegeben ist.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind die Steuerschaltungen
ausgebildet, um Informationen in Form eines Daisy-Chain-

Protokolls zu erhalten und zu verarbeiten. Auf diese Weise
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kébnnen eine Vielzahl von Halbleiterkomponenten mit
entsprechenden Steuerschaltungen auf einfache Weise mit
Steuersignalen zur individuellen Ansteuerung der

lichtemittierenden Dioden versorgt werden.

In einer weiteren Ausfiihrungsform ist die Steuerschaltung
zwischen zwei Spalten von Dioden angeordnet. Dadurch wird ein
kompakter Aufbau bei gleichzeitig gleichmdBiger Verteilung

der Dioden ermdglicht.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind die zwei Spalten wvon
Dioden zwischen der Steuerschaltung und einer weiteren
Steuerschaltung angeordnet. Auf diese Weise wird eine
kompakte Anordnung von Dioden und zwei Steuerschaltungen auf

einer Halbleiterkomponente erreicht.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist eine
Halbleiterkomponente zwei Spalten von Dioden auf, wobei die
zwel Spalten an gegeniiberliegenden Seiten der Steuerschaltung
angeordnet sind, und wobei die zweili Spalten wenigstens zwei,
insbesondere drei oder mehr Dioden aufweisen. Auch dadurch
wird eine kompakte Anordnung mit einer Vielzahl von Dioden

bereitgestellt.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind wenigstens zwei
Spalten von Halbleiterkomponenten vorgesehen, wobei zwei
benachbarte Halbleiterkomponenten einer Spalte jeweils einen
gleichen Abstand zueinander aufweisen, wobei die
Halbleiterkomponenten der zweiten Spalte seitlich versetzt zu
den Halbleiterkomponenten der ersten Spalte angeordnet sind,
wobei insbesondere die Halbleiterkomponenten der zweiten
Spalte in der Mitte von zwei Halbleiterkomponenten der ersten
Spalte angeordnet sind. Auf diese Weise wird eine
gleichmaBige Verteilung der lichtemittierenden Dioden der

einzelnen Halbleiterkomponenten erreicht.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist wenigstens eine

optische Einrichtung vorgesehen, um die Strahlen der
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einzelnen Dioden der Halbleiterkomponenten zu einer
zusammenhdangenden, gleichmalRigen Lichtfldche zu vereinen.
Durch gezielte Ansteuerung der einzelnen Dioden ist eine
adaptive Gestaltung der Lichtverteilung der Lichtflache

realisierbar.

In einer weiteren Ausfithrungsform sind die Dioden in
wenigstens zwei Spalten und mehreren Reihen angeordnet, wobei
die Dioden einer Reihe auf einer Gerade angeordnet sind,
wobei die Dioden in einer Spalte auf einer Geraden angeordnet
sind, wobei die Dioden in einem Raster mit gleich groBen
Abstédnden zwischen benachbarten Dioden angeordnet sind, wobei
eine erste Kontaktbahn flir eine erste Diode der ersten Reihe
und der ersten Spalte seitlich an die erste Diode gefiihrt
ist, wobei eine zweite Kontaktbahn an eine zweite Diode der
zweiten Spalte und der ersten Reihe seitlich zwischen zwei
Reihen von Dioden zu der zweiten Diode der zweiten Spalte und
der ersten Reihe gefiihrt ist. Auf diese Weise wird eine
einfache und platzsparende Anordnung der Kontaktbahnen zu den

Dioden ermdglicht.

In einer weiteren Ausfithrungsform sind die Dioden in
wenigstens drei Spalten und mehreren Reihen angeordnet, wobei
eine erste Kontaktbahn flir eine erste Diode der ersten Reihe
und der ersten Spalte seitlich an die erste Diode gefiihrt
ist, wobei die zweite Kontaktbahn der zweiten Diode der
zweiten Spalte und der ersten Reihe seitlich zwischen zwei
Reihen von Dioden zu der zweiten Diode der zweiten Spalte und
der ersten Reihe gefiihrt ist, und wobei eine dritte
Kontaktbahn zwischen zwei Reihen von Dioden zu der dritten

Diode der dritten Spalte und der ersten Reihe gefiithrt ist.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind ein erstes Array von
Dioden und ein zweites Array von Dioden vorgesehen. Das erste
und das zweite Array sind spiegelsymmetrisch zu einer
Spiegelachse angeordnet. Die entsprechenden Kontaktbahnen

sind jeweils seitlich von auBen zu den einzelnen Dioden
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gefithrt. Auf diese Weise wird eine kompakte Anordnung der

Dioden und der Kontaktbahnen ermdglicht.

In einer weiteren Ausfihrungsform sind die Steuerschaltungen
symmetrisch zu einer Mittenachse angeordnet, wobei eine erste
Kontaktfldche fir eine Signalzufuhr und eine zweite
Kontaktfladche fiir eine Signalweitergabe spiegelsymmetrisch zu
einer Mittenachse der Halbleiterkomponente angeordnet sind,
und wobeil eine dritte Kontaktflache fiir eine Stromversorgung
der wenigstens einen Steuerschaltung spiegelsymmetrisch zu
der Mittenachse angeordnet ist. Auf diese Weise wird ein
kompakter und einfach herzustellender Aufbau der

Halbleiterkomponente bereitgestellt.

Weiterhin betrifft die Patentanmeldung entsprechend

ausgebildete Halbleiterchips.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstdndlich im
Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung der
Ausfihrungsbeispiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen

naher erlautert werden, wobeil

Figur 1 eine schematische Draufsicht auf eine erste
Ausfihrungsform einer hybriden Komponente mit

mehreren Halbleiterkomponenten,

Figur 2 eine Ansicht von unten auf die Anordnung der Figur
1,

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Ausschnittes
einer Riickseite eines Komponentenverbundes mit

einem Tragerwafer,

Figur 4 eine Lichtgquelle mit mehreren Halbleiterkomponenten

gemall Figur 1,
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

10

11

12

13

14

15

eine schematische Draufsicht auf eine weitere

Ausfihrungsform einer Halbleiterkomponente,

eine Draufsicht auf eine weitere Ausfihrungsform

einer Halbleiterkomponente,

eine schematische Darstellung einer Lichtquelle mit

mehreren Halbleiterkomponenten gemall Figur 6,

eine schematische Darstellung der Anordnung von
drei Halbleiterkomponenten und einer optischen
Verschiebung der Strahlung der lichtemittierenden

Dioden der Halbleiterkomponenten,

eine schematische Schnittansicht einer Lichtquelle
mit optischen Elementen zur Abbildung der

Lichtstrahlen mehrerer Halbleiterkomponenten,

eine schematische Darstellung eines pixelierten
Halbleiterchips mit mehreren, individuell

ansteuerbaren lichtemittierenden Dioden ,

eine schematische Darstellung einer weiteren
Anordnung von lichtemittierenden Dioden auf einer

Halbleiterkomponente,

einen Ausschnitt einer weiteren Anordnung von
lichtemittierenden Dioden mit elektrischer

Kontaktierung der Dioden,

eine schematische Draufsicht auf eine weitere

Ausfihrungsform eines Hableiterchips,

eine weitere Ausfihrungsform einer

Halbleiterkomponente und

eine Lichtquelle mit einer Vielzahl wvon

Halbleiterkomponenten gemal Figur 14
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zeigt.

Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Draufsicht auf einen Hableiterchip 1, der eine
Steuerschaltung 2 und sechs lichtemittierende Dioden 3
aufweist. Die Halbleiterkomponente 1 weist einen Trager 17
auf, auf dem die Dioden 3 und die Steuerschaltung 2
aufgebracht sind bzw. die Dioden 3 und die Steuerschaltung 2
integriert sind. Anstelle eines Tragers kann auch eine
Anordnung vorgesehen sein, bei der die Dioden 3 und die
Steuerschaltung 2 in einem Kunststoffmaterial eingebettet
sind und die Halbleiterkomponente 1 bilden. Die sechs Dioden
3 sind in der Weise angeordnet, dass jeweils zwei benachbarte
Dioden einen gleich groRen Abstand zueinander aufweisen. Die
Dioden 3 sind in zwei Spalten 4, 5 und drei Reihen 6, 7, 8
angeordnet. Die erste und die zweite Spalte 4, 5 weist den
gleichen Abstand wie die Reihen 6, 7, 8 zueinander auf. Die
Steuerschaltung 2 ist zwischen der ersten und zweiten

Spalte 4, 5 mittig angeordnet. Die Steuerschaltung 2 ist
Jjeweils Uber eine elektrische Leitung 9 mit einem ersten
elektrischen Kontakt 10 jeder Diode 3 verbunden. Dazu weist
die Steuerschaltung 2 erste Kontaktfldchen 11 auf. Weiterhin
weist die Steuerschaltung 2 eine zweite Kontaktfldche 12 auf,
Uber die die Steuerschaltung mit einer Versorgungsspannung
verbunden ist. Zudem weist die Steuerschaltung 2 eine dritte
und eine vierte Kontaktflache 13, 14 auf. Die dritte
Kontaktflache 13 ist zur Zufihrung eines Steuersignals
vorgesehen. Die vierte Kontaktflache 14 ist zur Weitergabe

eines Steuersignales vorgesehen.

In der dargestellten Ausfihrungsform der Steuerschaltung 2
sind die einzelnen Kontaktfldachen 11 bis 14
spiegelsymmetrisch zu einer Mittenachse 26 angeordnet. Zudem
sind in der dargestellten Ausfihrungsform der Figur 1 auch
die Dioden 3 spiegelsymmetrisch zu der Mittenachse 26 der

Halbleiterkomponente 1 angeordnet.
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Zur Zufihrung des Steuersignales ist eine erste
Steuerleitung 15 und zur Weitergabe des Steuersignales ist
eine zweite Steuerleitung 16 mit der entsprechenden dritten

bzw. vierten Kontaktflache 13, 14 verbunden.

Die Steuerschaltung 2 ist ausgebildet, um beispielsweise

Steuersignale gemal einem Daisy-Chain-Protokoll zu erhalten,
zu verarbeiten und entsprechend weiterzugeben. Weiterhin ist
die Steuerschaltung 2 ausgebildet, um die einzelnen Dioden 3

individuell und unabhdngig voneinander anzusteuern.

Figur 2 zeigt in einer schematischen Darstellung eine

Riickseite 18 der Halbleiterkomponente 1.

Auf der Riickseite 18 des Tradgers 17 ist eine erste
elektrische leitende Fladche 19 vorgesehen, die einen
elektrischen Anschluss fiir ein Massepotential darstellt.
Weiterhin weist die Rluckseite 18 eine zweite elektrisch
leitende Flache 20 auf, die mit einer Versorgungsspannung
verbunden werden kann. Zudem ist eine dritte elektrisch
leitende Flache 21 zur Zufithrung eines Steuersignals
vorgesehen. Weiterhin ist eine vierte elektrisch leitende
Flache 22 zur Ausgabe und Weiterleitung des Steuersignals
vorgesehen. Die elektrisch leitenden Flachen 19, 20, 21, 22
sind iber entsprechende Isolationsbereiche 23 wvoneinander

elektrisch isoliert.

Weiterhin sind in Figur 2 sowohl die zweite elektrisch
leitende Flache 20 als auch die dritte und die vierte
elektrisch leitende Flache 21, 22 spiegelsymmetrisch zu der

Mittenachse 26 angeordnet.

Da nur vier externe elektrische Kontakte fir die
Halbleiterkomponente 1 erforderlich sind, reicht ein
einfaches Layout fiir die Ausbildung der Halbleiterkomponente
1 aus. Zudem kann aufgrund der symmetrischen Anordnung der

Dioden eine gute Warmeableitung erreicht werden.
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Figur 3 zeigt in einer schematischen Darstellung ein
Tragerband 50 mit einer Tragerfldache 24. Die Tragerflache 24
kann durch eine entsprechende Vereinzelung in einzelne
Trager 17 aufgeteilt werden. Die einzelnen Trager 17 sind in
Figur 3 in Form einer gestrichelten Linie voneinander

getrennt dargestellt.

Aufgrund dieser Ausbildungsform kann ein einfaches Layout
verwendet werden, um aus einer zusammenhdngenden
Tragerflache 24 mehrere Tradger 17 mit entsprechenden
Tragereinheiten gemal Figur 2 auszubilden. Dabei kann eine
Kontaktbahn 51 durch eine entsprechende Trennung in eine
dritte elektrisch leitende Flache 21 und eine vierte

elektrisch leitende Flache 22 aufgeteilt werden.

Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung einer

Lichtquelle 27, wobei acht Halbleiterkomponenten 1 gemalB der
Ausfihrungsform der Figur 1 in zwei Spalten angeordnet sind.
Eine Halbleiterkomponente weist in dem gezeigten Beispiel
jeweils drei Licht emittierende Dioden 3 in einer Spalte auf.
Zudem sind die Dioden 3 der zweil Spalten in jeweils drei
Reihen auf einer Halbleiterkomponente 1 angeordnet. Somit
weisen in dem dargestellten Beispiel benachbarte Dioden aller
Reihen einer Halbleiterkomponente 1 den gleichen Abstand
zueinander auf. Ebenso weisen benachbarte Dioden aller
Spalten einer Halbleiterkomponente 1 jeweils den gleichen
Abstand auf. Die Abstande zwischen den Dioden einer Reihe und
den Dioden einer Spalte einer Halbleiterkomponente 1 ké&nnen
gleich groBl sein, wie in dem gezeigten Beispiel, obwohl eine
Steuerschaltung 2 zwischen den Dioden 3 angeordnet ist.
Abhdngig von der gewahlten Ausfithrung kénnen die Absténde
benachbarter Dioden entlang einer Reihe unterschiedlich grof
sein im Vergleich zu den Abstdnden der Dioden entlang einer

Spalte.

Die Halbleiterkomponenten 1 kdnnen identisch ausgebildet
sein. Zudem sind in dem dargestellten BReispiel die

Halbleiterkomponenten 1 in der Weise angeordnet, dass die
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Abstande benachbarter Dioden 3 von zwei verschiedenen
benachbarten Halbleiterkomponenten 1 entlang einer Reihe
genauso grol wie die Abstadnde der Dioden 3 entlang einer
Reihe auf einer Halbleiterkomponente 1. Weiterhin sind in dem
dargestellten BReispiel die Halbleiterkomponenten 1 in der
Weise angeordnet, dass die Abstadnde benachbarter Dioden 3 wvon
zwel verschiedenen benachbarten Halbleiterkomponenten 1
entlang einer Spalte genauso groB wie die Abstdnde der Dioden

entlang einer Spalte auf einer Halbleiterkomponente.

Die Abstande benachbarter Dioden 3 von zwei benachbarten
Halbleiterkomponenten 1 entlang einer Reihe kénnen gleich
groll oder unterschiedlich grol sein zu den Abstanden
benachbarter Dioden einer Spalte von zweli benachbarten
Halbleiterkomponenten. Zudem kénnen die Halbleiterkomponenten
auch mehr oder weniger als zweili Spalten von Dioden 3
aufweisen. Weiterhin kodnnen die Halbleiterkomponenten auch
mehr oder weniger als drei Reihen von Dioden 3 aufweisen.
Zudem koénnen die Halbleiterkomponenten 1 auch mehr als eine
Steuerschaltung aufweisen. Auch bei diesen unterschiedlichen
Ausfihrungsformen konnen die Halbleiterkomponenten 1 so
angeordnet oder ausgebildet sein, dass die Dioden 3
benachbarter Halbleiterkomponenten 1 den gleichen Abstand
entlang einer Reihe aufweisen wie die Dioden 3, die auf einer
Halbleiterkomponente angeordnet sind. Zudem kénnen auch bei
diesen unterschiedlichen Ausfihrungsformen die
Halbleiterkomponenten 1 so angeordnet oder ausgebildet sein,
dass die Dioden 3 benachbarter Halbleiterkomponenten 1 den
gleichen Abstand entlang einer Spalte aufweisen wie die
Dioden 3, die auf einer Halbleiterkomponente 1 angeordnet
sind. Auf diese Weise wird eine gleichmdRige Verteilung der

Dioden in der Lichtguelle erreicht.

Abhangig von der gewahlten Ausfiihrungsform kdénnen auch mehr
oder weniger Halbleiterkomponenten 1 angeordnet sein. Zudem
kébnnen die Halbleiterkomponenten 1 auch in einer anderen
Anordnung mit mehreren Spalten und/oder Reihen angeordnet

werden. Fir die Realisierung einer Lichtquelle 27 mit 300
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Pixeln konnen flinfzig Halbleiterkomponenten 1 vorgesehen
sein, wobei jeweils zwei Spalten mit jeweils finfundzwanzig
Halbleiterkomponenten 1 angeordnet sind. Abhdngig von der
gewahlten Ausfiihrungsform kénnen optische Elemente zur
Homogenisierung und/oder zur Gleichverteilung der
Lichtstrahlung der Dioden 3 der Lichtquelle 27 vorgesehen

sein.

Figur 5 zeigt eine weitere Ausfihrungsform einer
Halbleiterkomponente 1, wobei die Halbleiterkomponente 1
einen Trager 17 aufweist, auf der eine Steuerschaltung 2 und
sieben Dioden 3 angeordnet sind. Die Steuerschaltung 2 weist
erste Kontaktfldchen 11 auf, die jeweils iber eine
elektrische Leitung 9 mit einem ersten Kontakt 10 einer Diode
3 verbunden sind. Zudem weist die Steuerschaltung 2 eine
zweite Kontaktfldche 12 zur Zufihrung der Versorgungsspannung
auf. Weiterhin weist die Steuerschaltung 2 eine dritte und
eine vierte Kontaktfldche 13, 14 auf. Die dritte
Kontaktflache 13 ist zur Zufihrung eines Steuersignals
vorgesehen. Die vierte Kontaktflache 14 ist zur Weitergabe

des Steuersignals vorgesehen.

In der dargestellten Ausfihrungsform sind die Dioden 3 in
einer Spalte mit gleichen Abstdnden zueinander angeordnet.
Die Steuerschaltung 2 ist neben der Spalte der Dioden 3 auf
dem Trager 17 und mit einer Langsachse parallel zur Achse der

Spalte der Dioden 3 angeordnet.

Figur 6 zeigt eine weitere Ausfihrungsform einer
Halbleiterkomponente 1, wobei die Anordnung gemall der Figur 5
ausgebildet ist, Jjedoch eine zweite Spalte von Dioden 3 und
eine zweite Steuerschaltung 28 aufweist. Die zweite Spalte
von Dioden 3 ist spiegelsymmetrisch zu einer Mittenachse 26
der Halbleiterkomponente 1 in Bezug auf die erste Spalte der
Dioden angeordnet. Ebenso ist die zweite Steuerschaltung 28
spiegelsymmetrisch in BRezug auf die Mittenachse 26 und die
erste Steuerschaltung 2 angeordnet. Ebenso sind bis auf die
dritte und vierte Kontaktfldche 13,14 die Kontaktflichen der
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zweiten Steuerschaltung 28 spiegelsymmetrisch zu den
Kontaktfladchen der Steuerschaltung 2 vorgesehen. Die zweite
Steuerschaltung 28 ist wie die erste Steuerschaltung 2
ausgebildet, um die einzelnen Dioden 3, die mit der zweiten
Steuerschaltung 28 verbunden sind, einzeln anzusteuern.
Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kdnnen die
Steuerschaltung 2 und die zweite Steuerschaltung 28 identisch
ausgebildet sein. Die vierte Kontaktfldche 14 der
Steuerschaltung 2 ist lber eine elektrische Leitung mit der
dritten Kontaktfldche 13 der zweiten Steuerschaltung 28

verbunden.

Figur 7 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Lichtgquelle 27 mit zwanzig Halbleiterkomponenten 1, die gemal
Figur 6 ausgebildet sind. Die Halbleiterkomponenten 1 sind in
zwel Spalten angeordnet, wobei in jeder Spalte zehn
Halbleiterkomponenten 1 angeordnet sind. Die
Halbleiterkomponenten 1 sind mit der Langserstreckung
senkrecht zu der Achse der Spalten angeordnet. Die
Halbleiterkomponenten 1 der zwei Spalten sind gegenseitig
versetzt zueinander angeordnet, sodass eine
Halbleiterkomponente einer zweiten Spalte in der Mitte wvon
zwel benachbarten Halbleiterkomponenten der ersten Spalte
angeordnet ist. Dadurch wird eine gleichmdBigere Anordnung
der einzelnen LEDs der Lichtquelle 27 ermdglicht. Abhangig
von der gewahlten Ausfihrung kdénnen auch mehrere Spalten von
Halbleiterkomponenten mit mehr oder weniger

Halbleiterkomponenten pro Spalte angeordnet sein.

Figur 8 zeigt in einer schematischen Darstellung drei
Halbleiterkomponenten 1, die analog zu Figur 6 aufgebaut
sind. Dabei ist nur ein Ausschnitt der Lichtquelle 27 mit
drei Halbleiterkomponenten 1 dargestellt. Schematisch
zwischen den Halbleiterkomponenten 1 ist ein optisches
Element 29 dargestellt, das fiir eine VergleichmaBigung der
Lichtstrahlen in einer Abbildungsebene vorgesehen ist. Dabei
sind umverteilte Pixel 30 in der Abbildungsebene dargestellt,

die durch das optische Element 29 aufgrund der Lichtstrahlen
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der einzelnen Dioden der drei dargestellten
Halbleiterkomponenten erzeugt werden. Somit werden die
Lichtstrahlen der Dioden 3 der drei Halbleiterkomponenten 1

auf die 24 umverteilten Pixel 30 abgebildet.

Figur 9 zeigt in einer schematischen Schnittdarstellung eine
Lichtquelle 27, die mehrere Halbleiterkomponenten 1 mit
jeweils mehreren Dioden 3 aufweist. Zur Erzeugung einer
homogenen oder zusammenhdngenden Lichtfldche 31 ist ein
optisches Element 29 vorgesehen. In Abstrahlrichtung der
Dioden 3 ist ein Array aus Mikrolinsen 32 gefolgt von einem
Prismenarray 33 vorgesehen. Weiterhin sind in der
Abstrahlrichtung ein weiteres Prismenarray 34 und ein
weiteres Mikrolinsenarray 35 angeordnet. Diese optischen
Komponenten bilden das optische Element 29 zum Kollimieren
und Lenken des Lichtes, das von den Dioden 3 der
Halbleiterkomponenten 1 emittiert wird. Alternativ oder
erganzend koénnen statt Mikrolinsen und/oder Prismen auch
Gitter, holografische Elemente, Fresnellinsen sowie binédre
diffraktive Elemente verwendet werden. In der Ebene der
Lichtflache 31 wird auf diese Weise eine homogen
ausgeleuchtete, zusammenhdngende Lichtfliche erzeugt. Die
zusammenhangende Lichtflache wird nicht durch eine
Lichtmischung der Lichstrahlen der einzelnen Dioden erzeugt,
sondern durch eine insbesondere nahtlose Umverteilung der
Lichtstrahlen der einzelnen Dioden (Pixel). Zudem kann in der
Lichtflache 31 jeder einzelne Pixel individuell angesteuert
werden, indem der korrespondierende Pixel im ,Chip“-Array

angesteuert wird.

Figur 10 zeigt in einer schematischen Darstellung einen
Teilausschnitt eines ersten Arrays 38 eines pixelierten LED
Halbleiterchips, wobei das erste Array 38 sechs Dioden 3
aufweist. Die Dioden 3 sind in zwei Spalten 4, 5 und drei
Reihen 6, 7, 8 angeordnet. Die Dioden der ersten Spalte 4
sind jeweils Uber eine erste Kontaktbahn 36 elektrisch

kontaktiert, wobei die Kontaktbahnen 36 seitlich an die
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Dioden 3 gefihrt sind. Die ersten Kontaktbahnen 36 sind mit
einem ersten elektrischen Kontakt 10 der Dioden 3 verbunden.
Die zweiten elektrischen Anschlisse der Dioden 3 sind iber

eine Rickseite mit einem Massepotential verbunden.

Zudem sind zweite Kontaktbahnen 37 vorgesehen, die fiir eine
elektrische Kontaktierung der Dioden 3 der zweiten Spalte 5
vorgesehen sind. Die zweiten Kontaktbahnen 37 sind zwischen
zwel Dioden der ersten Spalte 4 und zwei benachbarten
Reihen 6, 7, 8 zu den Dioden 3 der zweiten Spalte 5 gefiihrt.
Die zweiten Kontaktbahnen 37 kontaktieren die Dioden 3 der
zweiten Spalte 5 auf einer Seite, die einer benachbarten
Diode der zweiten Spalte 5 zugewandt ist. Auf diese Weise
wird eine platzsparende Anordnung der Dioden und der
Kontaktbahnen 36, 37 auf der Halbleiterkomponente 1

ermdglicht.

Figur 11 zeigt eine weitere Ausfihrungsform einer
Halbleiterkomponente 1, wobei ein erstes Array 38 von Dioden
3 vorgesehen ist. Das erste Array 38 weist zwei Spalten 4, 5
und sechs Reihen von Dioden 3 auf. Die Kontaktierung der
Dioden ist entsprechend der Kontaktierung der Figur 10
ausgefiihrt. Zudem ist ein zweites Array 39 vorgesehen, das
spiegelsymmetrisch zu einer Mittenachse 26 angeordnet ist und
wie das erste Array 38 aufgebaut ist. Auch im zweiten

Array 39 sind zweil Spalten 4, 5 und sechs Reihen von Dioden 3
vorgesehen, die mit Kontaktbahnen 36, 37 kontaktiert sind,
wobei die Kontaktbahnen 36, 37 ausgehend von einer Langsseite

seitlich zu den Dioden 3 gefihrt sind.

Figur 12 zeigt einen Ausschnitt einer Halbleiterkomponente 1
mit einer weiteren Anordnung von Dioden 3. Bei dieser
Anordnung sind drei Spalten 4, 5, 40 von Dioden 3 vorgesehen.
Die Dioden 3 einer Reihe werden uUber eine erste, eine zweite
und eine dritte Kontaktbahn 36, 37, 41 elektrisch
kontaktiert. Die Dioden 3 der dritten Spalte 40 werden iiber
die dritte Kontaktbahn 41 kontaktiert, die ebenfalls zwischen

zwel Reihen von Dioden ausgehend von einer Langsseite zu der
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entsprechenden Diode 3 gefiihrt sind. Somit sind zwischen zwei
Reihen von Dioden jeweils eine zweite und eine dritte
Kontaktbahn 37, 41 angeordnet. Auf diese Weise wird eine
kompakte Anordnung von Dioden 3 und Kontaktbahnen 36, 37, 41
auch fir drei Spalten und mehrere Reihen zur Verfiigung
gestellt.

Figur 13 zeigt eine Ansicht einer Halbleiterkomponente 1 mit
einem ersten Array 38 der Figur 10, wobei zusatzlich zu den
Dioden 3 eine Steuerschaltung 2 vorgesehen ist. Die
Steuerschaltung 2 weist erste Kontaktfldchen 11 auf, die lber
elektrische Leitungen 9, beispielsweise Bonddradhte mit den
Kontaktbahnen 36, 37 verbunden sind. Die Kontaktbahnen 36, 37
sind mit ersten Kontakten 10 der Dioden 3 verbunden. Zudem
weist die Steuerschaltung 2 eine zweite Kontaktflache 12 zur
Versorgung mit einer elektrischen Spannung, eine dritte und
vierte Kontaktfldche 13, 14 zum Zufilthren eines Steuersignals
und zur Weitergabe eines Steuersignales auf. Die
Steuerschaltung 2 ist im Wesentlichen gemdB der Ausfihrung

der Figur 5 aufgebaut.

Figur 14 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren
Halbleiterkomponente 1, die lichtemittierende Dioden 3 in der
Anordnung gemall Figur 11 aufweist, wobei zudem auf beiden
Seiten der Arrays 38, 39 jeweils eine Steuerschaltung 2, 28
angeordnet ist. Weiterhin weist der Trager 17, auf dem die
Halbleiterkomponente 1 angeordnet ist, einen ersten, zweiten,
dritten und vierten elektrischen Kontakt 42, 43, 44, 45 auf.
Der erste elektrische Kontakt 42 ist in Form eines langlichen
Streifens ausgebildet und erstreckt sich von der ersten
Steuerschaltung 2 bis zur zweiten Steuerschaltung 28. Der
erste elektrische Kontakt 42 dient zur Weiterleitung des
Steuersignals, das von der Steuerschaltung 2 empfangen wird,
verarbeitet wird in Form eines Daisy-Chain-Protokolls und an
die zweite Steuerschaltung 28 weitergegeben wird. Der zweite
elektrische Kontakt 43 ist ebenfalls in Form eines langlichen
Streifens ausgebildet und dient der Spannungsversorgung

sowohl fiir die Steuerschaltung 2 als auch fiir die zweite
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Steuerschaltung 28. Der dritte und vierte elektrische
Kontakt 44, 45 dient zur Zufuhr bzw. zur Weitergabe eines
Steuersignales beispielsweise eines Steuersignales eines

Daisy-Chain-Protokolls.

Figur 15 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Lichtquelle 27 mit zwei Reihen von Halbleiterkomponenten 1,
wobei jede Halbleiterkomponente gemall Figur 14 aufgebaut ist.
Die Halbleiterkomponenten 1 der zwei Reihen sind in der Weise
angeordnet, dass eine Halbleiterkomponente 1 der einen Reihe
mittig in Bezug auf zwei Halbleiterkomponenten der anderen
Reihe angeordnet ist. Auf diese Weise wird eine mdglichst
gleichmaRige Verteilung der lichtemittierenden Dioden
erreicht. Fir eine homogene Erzeugung einer Lichtfldche wird
ein optisches Element 29, wie oben erlautert, vorgesehen. In
Figur 15 ist nur ein Teilausschnitt der Lichtquelle 27
dargestellt. Die Lichtquelle 27 kann eine Vielzahl wvon

Spalten und Reihen aufweisen.

Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte
Ausfihrungsbeispiel naher illustriert und beschrieben wurde,
so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele
eingeschrankt und andere Variationen kdnnen vom Fachmann
hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der

Erfindung zu verlassen.
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1 lichtemittierende Halbleiterkomponente

2 Steuerschaltung

3 Diode

4 erste Spalte

5 zwelite Spalte

6 erste Reihe

7 zwelite Reihe

8 dritte Reihe

9 elektrische Leitung

10 erster Kontakt

11 erste Kontaktflache

12 zwelte Kontaktflache

13 dritte Kontaktflache

14 vierte Kontaktflache

15 erste Steuerleitung

16 zwelte Steuerleitung

17 Trager

18 Rickseite

19 erste elektrisch leitende Flache

20 zwelte elektrisch leitende Fléache

21 dritte elektrisch leitende Fléache

22 vierte elektrisch leitende Fléache

23 Isolationsbereich

24 Tragerflache

26 Mittenachse

27 Lichtquelle

28 zwelite Steuerschaltung

29 optisches Element

30 umverteiltes Pixel3l Lichtflache

32 Mikrolinsen

33 Prismenarray

34 weiteres Prismenarray

35 weiteres Mikrolinsenarray

36 erste Kontaktbahn

37 zweite Kontaktbahn

38 erstes Array
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Kontaktbahn
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PATENTANSPRUCHE

Lichtquelle (27) mit mehreren Halbleiterkomponenten (1),
wobei eine Halbleiterkomponente (1) mehrere Licht
emittierende Dioden (3) aufweist, wobei die Dioden (3)
in einem vorgegebenen Raster in wenigstens einer Spalte
(4, 5) in oder auf der Halbleiterkomponente (1)
angeordnet sind, wobei eine Steuerschaltung (2, 28) fir
eine Ansteuerung der einzelnen Dioden (3) auf der

Halbleiterkomponente (1) angeordnet ist.

Lichtguelle nach Anspruch 1, wobei die Dioden (3) in
einem vorgegebenen Raster in Spalten (4, 5) auf der
Halbleiterkomponente in der Weise angeordnet sind, dass
benachbarte Dioden (3) den gleichen Abstand aufweisen,
wobei mehrere Halbleiterkomponenten (1) in der Weise
angeordnet sind, dass die Dioden (3) wvon benachbarten
Halbleiterkomponenten (1) den gleichen Abstand wie
benachbarte Dioden (3) einer Halbleiterkomponente (1)

aufweisen.

Lichtguelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei jede Halbleiterkomponente (1) vier elektrische
Kontakte aufweist, wobeili ein erster Kontakt fir Masse,
ein zweiter Kontakt (12) fir eine Spannungsversorgung,
ein dritter Kontakt fir einen Signaleingang (13) und ein
vierter Kontakt (14) fiir einen Signalausgang vorgesehen

sind.

Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Steuerschaltungen (2, 28) ausgebildet sind, um
Informationen in Form eines Daisy-Chain-Protokolls zu

erhalten, zu verarbeiten und weiter zu geben.

Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Steuerschaltung (2, 28) zwischen zwei

Spalten (4, 5) von Dioden (3) angeordnet ist.
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Lichtquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die
zwel Spalten (4, 5) von Dioden zwischen der
Steuerschaltung (2) und einer weiteren

Steuerschaltung (28) angeordnet sind.

Lichtquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei eine
Halbleiterkomponente (1) zwei Spalten (4, 5) wvon

Dioden (3) aufweist, wobei die zwei Spalten (4, 5) an
gegeniiberliegenden Seiten der Steuerschaltung (2)
angeordnet sind, und wobei die zwei Spalten (4, 5)
wenigstens zwei, insbesondere drei oder mehr Dioden (3)

aufweisen.

Lichtguelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei wenigstens zwei Spalten (4, 5) wvon
Halbleiterkomponenten (1) vorgesehen sind, wobei zwei
benachbarte Halbleiterkomponenten (1) einer Spalte (4)
jeweils einen gleichen Abstand zueinander aufweisen,
wobei die Halbleiterkomponenten (1) der zweiten Spalte
(5) seitlich versetzt zu den Halbleiterkomponenten (1)
der ersten Spalte (4) angeordnet sind, wobei
insbesondere die Halbleiterkomponenten (1) der zweiten
Spalte (5) in der Mitte von zweil Halbleiterkomponenten

(1) der ersten Spalte angeordnet sind.

Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei wenigstens eine optische

Einrichtung (29, 32, 33, 34, 35) vorgesehen ist, um die
Strahlungen der Dioden (3) der Halbleiterkomponenten (1)
zu einer zusammenhdngenden Lichtfldche (31)

umzuverteilen.

.Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei mehrere Dioden (3) in wenigstens zweil

Spalten (4, 5) und mehreren Reihen (6, 7, 8) angeordnet
sind, wobei die Dioden (3) einer Reihe (6) auf einer
Geraden angeordnet sind, wobei die Dioden (3) einer

Spalte (4, 5) auf einer Geraden angeordnet sind, wobei
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die Dioden (3) in einem Raster mit gleich groflen
Abstédnden zwischen benachbarten Dioden (3) angeordnet
sind, wobei eine erste Kontaktbahn (36) fir eine erste
Diode (3) der ersten Reihe (6) und der ersten Spalte (4)
seitlich an die Diode (3) gefithrt ist, wobei eine zweite
Kontaktbahn (37) einer zweiten Diode (3) der zweiten
Spalte (5) und der ersten Reihe (6) seitlich zwischen
zwel Reihen (6, 7) von Dioden (3) zu der zweiten

Diode (3) gefihrt ist.

.Lichtguelle nach Anspruch 9, wobei die Dioden (3) in

wenigstens drei Spalten (4, 5, 40) und mehreren
Reihen (6, 7, 8) angeordnet sind, wobei eine erste
Kontaktbahn (36) flir eine erste Diode (3) der ersten
Reihe (6) und der ersten Spalte (4) seitlich an die
Diode (3) gefiithrt ist, wobei eine zweite

Kontaktbahn (37) einer zweiten Diode der zweiten
Spalte (5) und der ersten Reihe (6) seitlich zwischen
zwel Reihen (6, 7) von Dioden (3) zu der zweiten Diode
gefihrt ist, und wobei eine dritte Kontaktbahn (41)
zwischen zwel Reihen (7, 8) von Dioden (3) zu der
dritten Diode der dritten Spalte (40) und der ersten
Reihe (6) gefiihrt ist.

.Lichtgquelle nach Anspruch 9 oder 10, wobei ein erstes

Array (38) von Dioden (3) mit wenigstens zwei

Spalten (4, 5) und mit mehreren Reihen (6, 7, 8) und mit
den Kontaktbahnen (36, 37, 40) vorgesehen ist, wobei ein
zweites Array (39) mit wenigstens zwei Spalten (4, 5)und
mit mehreren Reihen (6, 7, 8) wvon Dioden (3) und den
entsprechenden Kontaktbahnen (36, 37, 40) vorgesehen
ist, wobei die zwei Arrays (38, 39) spiegelsymmetrisch
in Bezug auf eine Spiegelachse (26) ausgebildet und
angeordnet sind, wobei die Spiegelachse (26) parallel zu
einer Spalte (4, 5) des ersten Arrays (38) angeordnet
ist, so dass die Kontaktbahnen (36, 37, 41) jeweils wvon

auBen seitlich zu den Arrays (38, 39) gefihrt sind.
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17
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.Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die Steuerschaltungen (2, 28) symmetrisch zu einer
Mittenachse (26) angeordnet sind, wobei eine dritte
Kontaktflache (13) fiir eine Signalzufuhr und eine vierte
Kontaktflache (14) fir eine Signalweitergabe
spiegelsymmetrisch zu der Mittenachse (26) der
Halbleiterkomponente (1) angeordnet sind, wobei eine
erste Kontaktfldche (12) fir eine Stromversorgung der
wenigstens einen Steuerschaltung spiegelsymmetrisch zu

der Mittenachse angeordnet ist.

.Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeil wenigstens zwei Halbleiterkomponenten identisch

ausgebildet sind.

.Halbleiterkomponente (1) mit mehreren Licht

emittierenden Dioden (3), wobei die Dioden (3) in einem
vorgegebenen Raster in wenigstens einer Spalte (4, 5)
auf der Halbleiterkomponente (1) angeordnet sind, wobei
eine Steuerschaltung (2, 28) fiir eine Ansteuerung der
einzelnen Dioden (3) auf der Halbleiterkomponente (1)
angeordnet ist, wobei die Steuerschaltung (2, 28)

ausgebildet ist, die Dioden (3) einzeln anzusteuern.

Halbleiterkomponente nach Anspruch 15, wobei die Dioden
(3) in einem vorgegebenen Raster in Spalten (4, 5) auf

der Halbleiterkomponente in der Weise angeordnet sind,

dass benachbarte Dioden (3) den gleichen Abstand

aufweisen.

.Halbleiterkomponente nach einem der Anspriiche 15 oder

16, wobei jede Halbleiterkomponente (1) vier elektrische
Kontakte aufweist, wobeili ein erster Kontakt fir Masse,
ein zweiter Kontakt (12) fir eine Spannungsversorgung,
ein dritter Kontakt (13) fir einen Signaleingang und ein
vierter Kontakt (14) fiir einen Signalausgang vorgesehen
sind, so dass die Halbleiterkomponenten (1) in Form

einer Daisy-Chain Steuerung angesteuert werden kdnnen.
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.Halbleiterkomponente nach einem der Anspriiche 15 bis 17,

wobei eine Halbleiterkomponente (1) als pixelierter LED

Halbleiterchip ausgebildet ist.

Halbleiterkomponente nach einem der Anspriiche 15 bis 18,
wobei die Steuerschaltung (2, 28) wischen zwei Spalten

(4, 5) wvon Dioden (3) angeordnet ist.

.Halbleiterkomponente nach einem der Anspriiche 15 bis 18,

wobei die zwei Spalten (4, 5) von Dioden (3) zwischen
der Steuerschaltung (2) und einer weiteren

Steuerschaltung (28) angeordnet sind.

.Halbleiterkomponente nach einem der Anspriiche 15 bis 20,

wobei mehrere Dioden (3) in wenigstens zwei

Spalten (4, 5) und mehreren Reihen (6, 7, 8) angeordnet
sind, wobei die Dioden (3) einer Reihe (6, 7, 8) auf
einer Geraden angeordnet sind, wobei die Dioden (3)
einer Spalte (4, 5) auf einer Geraden angeordnet sind,
wobei die Dioden (3) in einem Raster mit gleich groRen
Abstédnden zwischen benachbarten Dioden (3) angeordnet
sind, wobei eine erste Kontaktbahn (36) fir eine erste
Diode (3) der ersten Reihe (6) und der ersten Spalte (4)
seitlich an die erste Diode (3) gefiihrt ist, wobei eine
zweite Kontaktbahn (37) einer zweiten Diode (3) der
zweiten Spalte (5) und der ersten Reihe (6) seitlich
zwischen zwei Reihen (6, 7) wvon Dioden (3) zu der

zweiten Diode (3) gefithrt ist.

.Halbleiterkomponente nach Anspruch 21, wobei die Dioden

(3) in wenigstens drei Spalten (4, 5, 40) und mehreren
Reihen (6, 7, 8) angeordnet sind, wobei eine erste
Kontaktbahn (36) flir eine erste Diode (3) der ersten
Reihe (6) und der ersten Spalte (4) seitlich an die
erste Diode (3) gefithrt ist, wobei eine zweite
Kontaktbahn (37) einer zweiten Diode der zweiten

Spalte (3) und der ersten Reihe (6) seitlich zwischen
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zwel Reihen (6, 7) von Dioden (3) zu der zweiten
Diode (3) gefihrt ist, und wobei eine dritte

Kontaktbahn (41) zwischen zwei Reihen (7, 8) wvon
Dioden (3) zu der dritten Diode (3) gefihrt ist.

.Halbleiterkomponente nach Anspruch 21 oder 22, wobei ein

erstes Array (38) von Dioden (3) mit wenigstens zwei
Spalten (4, 5) und mit mehreren Reihen (6, 7, 8) und mit
den Kontaktbahnen (36, 37, 41) vorgesehen ist, wobei ein
zweites Array (39) mit wenigstens zwei Spalten (4, 5)
und mit mehreren Reihen (6, 7, 8) von Dioden (3) und den
entsprechenden Kontaktbahnen (36, 37, 41) vorgesehen
ist, wobei die zwei Arrays (38, 39) spiegelsymmetrisch
zueinander in Bezug auf eine Spiegelachse (26)
angeordnet sind, wobei die Spiegelachse (26) parallel zu
einer Spalte (4, 5) des ersten Feldes (38) angeordnet
ist, so dass die Kontaktbahnen (36, 37, 41) jeweils wvon

auBen seitlich zu den Arrays (38, 39) gefihrt sind.

.Halbleiterkomponente nach einem der Anspriiche 15 bis 23,

wobei die Steuerschaltungen (2, 28) symmetrisch zu einer
Mittenachse (26) der Halbleiterkomponente (1) angeordnet
sind, wobeli eine Kontaktfladche (13) fir eine
Signalzufuhr und eine weitere Kontaktfldche (14) fir
eine Signalweitergabe spiegelsymmetrisch zu der
Mittenachse (26) der Halbleiterkomponente (1) angeordnet
sind, wobel eine zusatzliche Kontaktfladche (12) fur eine
Stromversorgung der wenigstens einen Steuerschaltung (2,
28) spiegelsymmetrisch zu der Mittenachse (26)

angeordnet ist.
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